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 ( 1403/ 14/07 :؛ دريافت نسخة نهايی 15/12/1402  :)دريافت مقاله

 چکیده

( DW) يیدوتهها مي( را بهها ونههوان سهه GAA NS FETجانبههه )همه )گيت( دروازةنانوصفحه با  یدانياثر م ستوري از ترانز یدي مقاله، ما نوع جد ني در ا

( ني کلههو 300مختلف) یآن را در دماها یكي . خواص الكترکندیکرنش را ادغام م یهاو کانال)سورس(  منبعکه اتصالات ناهمگون  ميکنیم  یمعرف

 Heterojunction DWجانبههه )همه دروازة بهها ميناهمگون دوسهه  ةنانوصفح ستوري و آنها را با ترانز ميکنیم یابي ( ارزني کلو 500) و( ني کلو 400، )

GAA NS FETهمه دروازة با یمعمول ةنانوصفح ستوري ( و ترانز( جانبهConventional DW GAA NS FETمقا ) مهها شههام   قاتي. تحقميکنیم سهي

هههر دو  ی( بههراFTقطههع ) بسامد( و Gm) يی(، رساناCgg) دروازه تيو آنالوگ، از جمله ظرف DC یپارامترها یرو رب یكياثرات کنترل الكترواستات

بههه رههور  یکرنش و سههاختار نههاهمگون یو معرف است (Si/Ge/Si) (SiGe) كونيليس-وميژرمانشام  ما  یکانال در ساختارها يةناحنوع قطعه است. 

( را به رههور خودسههازگار DG)  یچگال  اني گراد  ةمعادل  ،رسانامهين  ةقطع  قيدق   يو تحل  هي تجز  ی. برادهدیم  شي وملكرد دستگاه را افزا  یقاب  توجه

در رفتار انتقههال و  یگاف انرژ یشدگ كي حام ، با در نظر گرفتن بار ديتول نيتخم ی( براSRHهال )-دي ر-یشاکل  ةمعادلبا استفاده از    .ميکنیمح   

 Heterojunction DW(، ني کلههو 500) ( وني کلههو 400( ، )ني کلههو 300) یدر دماها ن،ي ابرولاوه. ميکنیم استفادهاز مدل آگور  بيبازترک ةمحاسب

GAA NS FET با  سهي در مقاDW GAA NS FET دهد. بههه یمحالت خاموش نشان  اني حالت روشن و جر اني در جر یبهبود قاب  توجه ،یمعمول

مختلف، در  یدر دماها بيکه به ترت دهدیواحد نشان م شي افزا بسامدو  يیرسانا ،(ني درتخليه ) اني را در جر یتوجهما بهبود قاب  جي نتا ،یرور کل

بهها  سهههي در مقا Heterojunction DW GAA NS FET یبههالا بههرا يسامدبهبود به وملكرد برتر  ني است. ا افتهي  شي درصد افزا 30و  9.5، 34حدود 

DW GAA NS FET شود.یم  ي تبد یمعمول 
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